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功能说明 
    358DR是一款集成运算放大器芯片，内置两个独立的高增益频率补偿运算放大器，

具有很宽的工作电源范围，及输入信号范围。输出级采用较大的输出管设计，具有比较

大的电流能力。本芯片可在标准的 5V 电源数字系统中工作，不需要提供额外的±5V 电

源。输出级的拓扑结构决定了输出是有一定失真的，并且输出并非轨对轨设计。封装采

用 SOP8 贴片形式。 

主要特性 

 宽电源范围：单电源 3V 至 32V，双电源±1.5V 至±16V 

 低静态电流：典型值 230μA@5V 

 宽共模输入范围 

 低输入偏置电流，低输入失调 

 内建频率补偿 

 输出短路保护 

应用范围 

 电压放大电路 

 振荡器电路 

 比较器电路 

 滤波器电路 
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外形及 PIN 脚 

 

 

 

 

 

极限参数 

描述 

（Description） 

符号 

（Symbol） 

参数 

（Value range） 

单位 

（Unit） 

电源电压 
单电源 

VCC 
32 

V 
双电源 ±16 

输入差分电压范围（双电源） VIDR ±32 V 

输入电压范围 VI -0.3~32 V 

最大结温 TJ 150 ℃ 

工作温度范围 TA 0~70 ℃ 

存储温度范围 Tstg -55~150 ℃ 

以上表格参数代表电路能够承受的极限范围。达到或者超过这个参数，电路不能正常工

作，并且很大可能会损坏。并且长期工作在临界极限参数，也是会大大增加损坏的几率

的。 
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电气参数（除特别说明外，TJ = +25°C） 

 

特性 

（Characteristic） 

符号 

（Symbol） 

测试条件 

(Test Conditions) 

最小值 

(Min.) 

典型值 

(Typ.) 

最大值 

(Max.) 

单位 

(Units) 

输入失调电压 VOS 
VCC=5 to 30V 

VIC=0V to VCC-1.5V 

25℃  3 5 
mV 

Full   9 

输入失调电流 IOS VCC=5V 
25℃  5 50 

nA 
Full   150 

输入偏置电流 IIB VCC=5V 
25℃  -75 -250 

nA 
Full   -300 

输入共模电压 VICR VCC=5V to Max 
25℃ VCC-1.5   

V 
Full VCC-2.0   

输出高电压 VOH 
VCC=5VRL≥2KΩ 25℃ VCC-1.5   

V 
VCC=MaxRL≥2KΩ Full 26   

输出低电压 VOL VCC=5VRL≤10KΩ  Full  20 40 mV 

差分电压增益 AVD 
VCC=15VRL≥2KΩ 

VO=1V to 11V 

25℃ 25 100  
V/mV 

Full 15   

共模抑制比 CMRR VCC=5V to Max VIC=VICR min 65 80  dB 

电源抑制比 PSRR VCC=5V to Max 65 100  dB 

通道串音 Vcross f=1kHzto 20kHz  120  dB 

输出电流 IO 

VCC=15V  

VID=1V  VO=0V 

25℃ -30 -50  

mA 
Full -20   

VCC=15V  

VID=-1V  VO=15V 

25℃ 8 14  

Full 5   

静态电流 ICC 
VCC=5V 25℃  0.23 0.6 

mA 
VCC=30V Full   1.5 
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封装外形尺寸图 

SOP8 

 

 

 

Symbol 
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches 

Min  Max Min  Max 

A 1.350 1.750 0.053 0.069 

A1 0.100 0.250 0.004 0.010 

A2 1.350 1.550 0.053 0.061 

b 0.330 0.510 0.013 0.020 

c 0.170 0.250 0.006 0.010 

D 4.700 5.100 0.185 0.200 

E 3.700 4.100 0.150 0.157 

E1 5.800 6.200 0.228 0.224 

e 1.270(BSC) 0.050(BSC) 

L 0.400 1.270 0.016 0.050 

θ 0° 8° 0° 8° 
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